
1. Композиція на основі диметилдисульфіду з замаскованим запахом, яка відрізняється тим, що містить, за
масою, щонайменше 95% диметилдисульфіду, менше 500 частин на млн. метилмеркаптану, менше 100 частин
на млн. диметилсульфіду і до 1% щонайменше одного маскуючого запах агента.

2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що містить менше 200 частин на млн. метилмеркаптану і менше 50
частин на млн. диметилсульфіду.

3. Композиція за будь-яким з п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що містить від 0,1% до 0,5% маскуючого агента
(або агентів), бажано приблизно 0,2%.

4.  Композиція за будь-яким з пп.  1-3,  яка відрізняється тим, що маскуючий запах агент вибрано з естерів
загальної формули

R1СО2R2 , (I)

де R1 - як варіант, ненасичений, лінійний або розгалужений радикал, що містить вуглеводень з 1-4 атомами
карбону, а R2 - як варіант, ненасичений, лінійний, розгалужений або циклічний радикал, що містить вуглеводень з
2-8 атомами карбону.

5. Композиція за п. 4, яка відрізняється тим, що маскуючий запах агент вибрано з групи, яку складають
ізоамілацетат, 2-метилбутилбутират, ізоамілбутират, бензилацетат і суміші цих сполук.

6. Композиція за будь-яким з п. 4 або 5, яка відрізняється тим, що естер загальної формули (І) використовують у
суміші з ортофталатом загальної формули
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де R3,  R4 можуть бути однаковими або різними і кожен з них являє собою,  як варіант,  ненасичений,  лінійний,
розгалужений або циклічний радикал, що містить вуглеводень з 1-8 атомами карбону.

7. Композиція за п. 6, яка відрізняється тим, що ортофталатом є діетилортофталат.

8. Композиція за п. 7, яка відрізняється тим, що містить 0,1% ізоамілацетату і 0,1% діетилортофталату.

9.  Композиція за п.  7,  яка відрізняється тим, що містить 0,05% ізоамілацетату, 0,03% 2-метилбутилбутирату,
0,02% бензилацетату і 0,1% діетилортофталату.


